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poxr "PEREEGCIOHAMIENTDS”EN’MATRIGES A.DIODOS", a favor de la
firma suiza PATLIARD S.4e, residente en DAINTE—CROIX, Vaud,

(Suiza).

MEMORIA DESCRIPTIVA

Ias matrices a diodos se utilizun frecuentemente en
los dispositivos electrgnicos de mando de programas o de co-
i, 4ificacién. En tales matrices, los diodos conectan lus 1i-
neas (horizontales) y las columnas (verbicsles) en posicio-
5 nes gque varian segin el programs o el cédigo. a establecer.
Para permitir una gran flexibilidad de la programacion o de
la codificacion, asi»comn'la,ejeguoién de estas matrices sin
utillaje, se ha conducido & la realizacion de matrices con
dichos enchufables.

10¢ Ya se conocen matrices a diodos, en las cuales cada
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uno de los diodos se monta en un soporte terminado mediante una
esplige enchufablé en 10s contuctos de la matriz. Estos contac-

tog presentan bajo la forma de varias hileras de resortes dis~

puestas perpendidulurmente las unas con respecto a lag otras y

sobre dbs planos superpuestos.

n ineonveniente de tales matrices reside.en el hecho
de que, cuando le espiga se enchufla en la matrié; el cuerpo
del soporte gque lleva el diodo queda gl exterior de los contac-
tos y que deben efectuarse conexiones del diodo hasta losg dos
puntos de contaoto; Da .ella resulta un cierto volumen del con=
junto. Adends, ol sdluqién es muy QneroSa.

‘Ia presente invencidn tiende a remediar estos inconve-
nientes. Tiéne por abjeto una matriz a diodoy destinuda a la
realizacidn de conexiones en circuitos de mando de programacién
o de codificacidn que comprende dos planos superpuestos de ele-
mentos de contacto. Egta matriz se caracteriza en que comprende
medios para enchufar los diodos de forma gue estos se posiclonen
an el intervalo comprendido entre los do; planog.

EL dibujo anexo representu, esqpematicamente ya titulo
de ejemplo, varias formas de eaeeuclon del objeta de 1& 1nven-
oidpme i .

Ia figura 1 representu, en seccidn parcial, una forma
de ejecucidn de una parte del auerpo de una matrliz & diodos.

Ta figura é’representa una forme de ejecucion de las es=-
pigas de contacte de un diodo. -

Ta ficure 3 representa, en seceidn parcial, otra forma

de ejecucidn de una metriz u diodos.
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En la figura 1, se representa el cuerpo de una matriz
u diodos i, en el interior de la cual se encuentra enchufado
un diodo 2. Esgte diodo 2 termina en cada extremidad mediante
unz egpiga de contacto superior 3 y por unw espigu de contuc—
to inferior 4 que tiene sensiblemente el mismo didmetro que
el cuerpo del diocdo. Asd el diodo 2 enchufado se encuehtru
situado entre dos plancs de plezas de contacto 5 y 6 a resor=
te. fara ekitar enchufar el diode 2 & la inversa, la esplgs
asuperior 3 estd provista de una cabeza 7 cuyo digmetro es 1i-
geramente'superior:al del orificio 8 de introduceidn del dio-
do en la matriz 1. _

Segitn una variante de ejecucidn representudu en Lu fi=
gura i;vlu envoltur« alstante 9 del diodo se metullza en cada
una de lag extremidedes. Asfi las zonas metulizadas 10 se enlu~
zan 8l citoda, respectivamente al Wnoda, del diodo y reemplazan
las espigas de contacto 3 y 4 de los gue esta provisto el diodo
representada en la figura 1. Estas zonas metalizadas 10 se vie~

nen & empefiar en las piezas de contacto 11 y 12 de la matriz a

diodoge

Segiin otra forme de eaeeuciqn, representada en iu figu-
ra 3, la matriz a diodos comporta un cnerpe central aislante 13
en el interior del cual se practican aloaamientos 14 para los
diodes 15. Ias partes superior e inferior de la matriz qstép
formadas respectivamente por dos circuites impresos 16 y 17 que .
regulan el cuerpo aislante 13, formando el circuito superior 16
la tepa. Cada uno de estos circuitos lleva pistas de contacto

para las lineas y las columnas de la matriz.
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T1 diode 15, que se dispone entre los dos circuitos im-
presos 16 y 17, es solidario de una cabezu de contacto 18 y de
un contacto inferior 79 para formar una clavija. Ia cabeza i8
del qontacto superior del diodo 15 se apoya contra el circuito
impfeéﬁ superior 16. EL contacto inferior 19 del diodo 15 estd
enlazado al clrcuito impreso inferior 17 por, 1ntermed10 de una
arandelw. 20 y de un resorte 21 gue asegura la presion de con=
tactoy sobre cada uno de los clrcuitos impresos 16 y 17. Ia aran=-
dela 20 y el resorte 21 estén retenidos en una cavidad 22 del
cuerpe central aislante 13 de la matriz, con el fin de Que no
ge pueaan'eseapaf'cuando se separa el circuito impreso superioxr
164 ' '

Ia matriz a diodog descrita puede utilizarse sea en pro-~
gramacidn, por ejemplo sobre una mgguina facturadora, sea en co-
dificacidn, pof gjempla en combinacidn con una méguina de escri-

bir eldetrica y un dispositive de bands perforada.




1 O'o

15.

20.

25. :

LIRS

"X
i

/C/

N o T a

Degerito el objeto del presente invento, se declaran
nuevag y'de propia invencidn las siguientes reivindicaciones
con prioridad de la solicitud de patente suiza n® 5880/69 del
17 de abril de 1.969. ‘

1.- Perfeccionamientos en matrices a dlodos, destinadas

a la realmzacign de conexicnes en circuitos de mando de progra=

macidn o de codificacidn, que comprenden dos plancs superpues-
tos de elementos de contacto (5, 6, 11, 12, 16, 17), caracteri~
gsados en que comprenden medios para enchufer los diodos (2, 15)

de forma que éstos se dispongan en el intervalo comprendido en~.
tre log dog planocs.

2.~ Perfeccionamientos, segin la reivindicacidn 1, ca= ..
racterizados en gue una (3) de las dos extremidades de contac-
to (3, 4) de cada diode (2) estd provista de una cabeza (7) de
un diémetro superior al del alojamiento en el cuerpo de ﬁatriz
(1) para permitir el montado del diodo (2) solo en un sentido.

3om Perfeccionamlentoa, gegin la reivindicacidn 1, ca=
racterizadas en que los diodos comportan una zona metalizada
(10) a cade una de las extremidades de sn cuerpo para formar
iga conexiones eléctrices entre los electrodos de los diodos ¥
/Lbs elementos de contacto (11, 12).

4o Perfeccionamientos, segiin lasg reivindicaciones 1y

2, caracterizaedos en que comprenden un cuerpo central aislante

(13) que presenta alojamientos (14) pera los diodos (15): es-
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tando constituidos los planos;superpqestos de elementos de con=-
tacto por dos circuitos impresos (16, 17) dispuestos de une par-.
te y de otra de este cuerpo (13), iasegurégndose la presidn de
contaato en el sentido axial de los diodos por Srganos eldsti-
cos (21 )e |
" 5= Perféscionanientos en matrices a diodos.
~ Seaiin se describe y reivindica en la pz?"é'é“e‘ﬁ’be memoria

descriptiva que consta de seis hojas foliadas y escritas & mé~
quina por una sola de sus caras, acompafiadas de los dibujos
reg_]_ament&rio;:. A
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